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RESUMEN

Una t e la  no t e jid a , r e s is te n te , muy esponjada, de 

ba ja  densidad, a p a r t ir  de una lámina que in clu ye , a l menos 

cinco  por c ien to  aproximadamente de fib ra s  de dos componen­

te s .
ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Honeycomb com ercia liza  en la  actualidad un apara­

to  para ca lentar y  fundir f ib r a s  term opl&sticas en una lámi 

na. E l aparato es una m odificación  de su unidora por a ire  
para secar y  termoendureceder láminas f ib r o s a s . En este  apa 

ra to , la  lámina se transporta alrededor de un tambor ro ta ­

t iv o  y  se sopla a ire  ca lien te  a la  lámina. S i se comienza 

con una lámina muy esponjada, de ba ja  densidad, dicho apa- 
rato produce una t e la  muy esponjada, de b a ja  densidad"'que

tien e  re s is te n c ia  lim itada . La S o lic itu d  en tram itación nú-
* * *

mero (CEIC-653) describe  un aparato y  método en lo s  qde*da 
lámina se transporta alrededor de una estructura de malla 

ab ierta  que sustituye a la  su p e r fic ie  d e l tambor. Con dicho 

aparato y  método se obtiene una t e la  única que tien e  Reglo­

nes con d ibu jos aún más esponjadas en la s  que la s  fibras* 

se doblan fuera d e l plano de l a  t e la .  Otro método y  apara-
e e e

to  para fundir por ca lo r  f ib r a s  term oplásticas en una lámi­

na se expone en la  S o lic itu d  en tram itación  número (CHIC- 

654), en lo s  que una primera c in ta  portadora recoge la  lá ­

mina, se co lo ca  una segunda c in ta  portadora sobre la  parte  

superior de la  lámina y  e l laminado de doble c in ta  se pasa 

alrededor de r o d i l lo s  reca len tados. La t e la  fabricada  con 

la  unidora de doble c in ta  tien e  buena r e s is te n c ia , in clu so  

buena re s is te n c ia  en d ire cc ió n  tra n sv ersa l, pero es más 

densa y  no ¡está tan esponjada como la  t e la  fabricada  con
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e l aparato Honeycomb.

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invención se r e f ie r e  a una t e la  que 

se obtiene a p a r t ir  de una lámina que in clu ye , al menos, 

cin co  por cien to  de fib ra s  term oplásticas de baja  contrac­

ción  que incluyen f ib ra s  conjugadas.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

La fig u ra  1 es una v is ta  en perspectiva  de la  te  

la  según la  presente invención.
La fig u ra  1A es una v is ta  en sección  fragmenta­

r ia  de la  t e la  de la  fig u ra  1.

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La presente invención se r e f ie r e  a una t e la jo b te -
* **

nida a p a rt ir  de una lámina que incluye f ib r a s  term opTásti- 

cas de baja  con tracción , in clu id a s en la s  f ib r a s  con juga-
* w *

das. Se p re fie re  emplear f ib r a s  conjugadas de vaina/nú&Teo

de p o l ie t i le n o /p o l ié s t e r ,  respectivam ente. También pueden*
usarse fib ra s  de vaina/núcleo de p o lie tilen o /p o lip rop iT é& o ,

. -*.
a s i como fib ra s  term oplásticas de baja  con tracción  ta lés** * w *
como monofilamento de co p o lié s te r  c r is ta lin o  Eastman *¡-pC.: 

Pueden emplearse fib p a s  de vaina/núcleo excéntricas o .c o n - 

cé n tr ica s .

La fig u ra  1 i lu s tr a  una t e la  formada según la  

presente invención . Como se muestra en la  fig u ra  LA, o tra  

c in ta  de malla a b ierta  sustituye a la  primera cin ta  p orta ­

dora o se interpone entre la  primera c in ta  portadora y  la  

lámina. La t e la  se muestra en general en 40 . Ambas super­

f i c i e s  42 y  44 de la  t e la  tien en  d ib u jos . Como las super­
f i c i e s  42 y  44 se forman mediante cin tas de malla a b ierta  

¡¡^separadas 3 't  no es p rec iso  que tengan lo s  mismos d ib u jos
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y pueden hacerse con cin tas de malla ab ierta  d iferen tes  y  

con c in ta s  sin  correspondencia. Cada una de la s  su p er fic ie s  

42 y 44 tien e  regiones 46 de gran volumen, ba ja  densidad y 

buena porosidad, y  regiones 48 que están d en sifica d a s. Aun­

que pueden ser muchos lo s  usos de la s  te la s  hechas según 

la  presente invención , son particularm ente idóneas para 

a p licacion es f in a le s  en la s  que se p recise  re s is te n c ia , vo­

lumen y  absorbencia.

Habiendo d escr ito  la  invención, se considera co ­

mo una novedad y , por lo  tan to , declaramos como de nuestra 

propiedad lo  contenido en la s  s igu ien tes:
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REIVINDICACIONES

1. Tela no t e j id a  de gran volumen, baja  densidad 

y buena re s is te n c ia  que tien e  d ib u jos  en, a l menos, una de 

sus su p e r fic ie s  formada por regiones de t e la  de gran espon­

josidad  y  baja  densidad bordeadas por regiones de t e la  den­

s if ic a d a s , teniendo dicha t e la  una re s is te n c ia  a la  tra c ­

ción  de, al menos, 1 ,5  lib ra s  (0 ,6 8  Eg) y  una densidad vo­
lum étrica no superior a 0,0694 g/cm3 aproximadamente.

2. Tela no t e j id a  de gran volumen, ba ja  densidad 

y  buena re s is te n c ia , según la  re iv in d ica c ión  1, en la  que 
e l tamaño de lo s  poros de la  t e la  es mayor en la  su p e r fic ie  

con d ib u jos .
3. Tela no t e j id a  de gran volumen, ba ja  densp-dad

* **
y  buena re s is te n c ia , según la  re iv in d ica c ió n  2, en el*que 

dicha lámina incluye m aterial h id ró fob o .
*  *  *

4 . Se re iv in d ica  por últim o como ob je to  sobré**el 

que ha de recaer e l  Modelo de U tilidad  que se s o l i c i t a :  

"TELA NO TEJIDA DE GRAN VOLUMEN, BAJA DENSIDAD Y BUENA' *RE- 

SISTENCIA".
* * + *

Todo conforme queda d escr ito  y  reivindicado*. 3n*
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